Instrukcja do ¢wiczenia Nr 82

Temat: BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTODIODY

Potaczy¢ obwdd wedlug schematu:
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1. Badanie zaleznosci pradu fotodiody od odlegtosci fotodiody od zrédta
swiatta ( Uz = const. ).

O
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Przy Uz = 200 V zmierzy¢ zaleznos¢ natezenia ptynacego pradu [; od
odlegtosci fotodiody od zrédta swiatta d (dmin ~ 25 cm).

2. Badanie zaleznosci pradu fotodiody od barwy swiatta.

Miedzy fotodioda i zrédltem sSwiatta wstawié filtr. Przy U; = 200 V zbadaé
zaleznos¢ I; = f (d). Pomiar wykona¢ dla wszystkich filtrow.

3. Badanie zaleznosci pradu fotodiody I; od napiecia zasilania zaréwki U;

Dla danej odlegtosci d zmierzy¢ I; =f (Uy)
Pomiary wykonac¢ dla trzech réznych odlegtosci d (dmin ~ 25 cm).
4. Opracowanie wynikow.
ad.1l. Wykresli¢ zaleznos¢: | (d_z).
ad.2. Wykresli¢ zaleznos¢: | (d_2) dla kazdego filtru.
ad.3. Wykresli¢ zaleznos¢: [; (Uy).
5. Zagadnienia.
a). Potprzewodniki, ztgcze p — n.
b). Zjawisko fotoelektryczne zewnetrzne i wewnetrzne.
c). Budowa i dziatanie fotodiody zaporowe;.
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